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摘要 利用自主知识产权的
/01%23

核设计和电路高速工作的设计技术，研发出硅
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!678

合成时钟频率的
*+,9:;<<

直接数字频率合成芯片。又

从原理分析到芯片设计及流片验证完整地研发出融入过采样Σ／Δ技术的新型高

分辨率直接数字频率合成芯片。上述工作受到国际同行的重视与好评。
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———直接数字频率合成（//4）芯片 .
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我国在芯片研究领域的突破性进展
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表１ 上述工作与国际上同类工作的主要参数的比较

本工作
4)EF#F
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P#Q

制作工艺
"$3#μｍＣＭＯＳ － １．５μｍＩｎＰＤＨＢＴ

晶体管的ｆＴ／ｆＭＡＸ 牗ＧＨｚ牘 ２７／３５ － １３７／１２０

最小晶体管面积 牗牗ｍ２牘 ０．３５×０．４ － １．５×４

峰值ｆＴ的电流密度牗ｍＡ／牗ｍ２牘 １．８ － １—１．２

峰值ｆＴ时最小晶体管电流牗ｍＡ牘 ０．２８ － ７．２

频率控制字的位数 ８ ３２ ８

非线性ＤＡＣ的位数 ８ １２ ８

ＤＤＳ ＦＭＡＸ牗ＧＨｚ牘 ２ １ ９．２

功耗牗Ｗ牘 ０．８２ ２ １５

能耗效率 牗ＧＨｚ牗Ｂｉｔ／Ｗ牘 １９．５１ ６ ４．９１

管芯面积 牗ｍｍ２牘 ２．１×１．９ － ８×５
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